第十一届全国抗辐射电子学与电磁脉冲学术年会

第四轮征文通知

第十一届全国抗辐射电子学与电磁脉冲学术年会拟定于2011年11月上旬举行，地点海南三亚。此次学术年会主要是交流近年来在抗辐射加固技术及相关研究方面的成果，会议将出论文集，并评选优秀论文向核心期刊推荐发表。希望从事抗辐射加固技术研究的各委员单位、非委员单位的科技人员踊跃投稿，同时也非常欢迎高校和科研院所中从事相关研究的科技人员踊跃投稿。

征文范围

抗辐射电子学国内、外研究动态综述

核与空间辐射效应及加固技术

电磁脉冲（HPM、UWB）效应与加固技术

模拟实验技术与测试方法

数值模拟与仿真

评估技术与应用

模拟实验设备研制与应用

其他相关技术

征文要求

1、论文应是未公开发表的研究成果或阶段性成果，具有新颖性、创新性和参考价值。

2、论文应主题鲜明，重点突出，公式正确，数据可靠，文字流畅，图表清晰；字数不限。

3、论文集为不涉密的内部交流读物，论文中不要涉及应用背景和保密的技术，请作者和提交论文单位负责保密审查，涉密单位请附保密审查意见（加盖公章）。
4、请将电子文稿用Email同时发送至：程英（chengying090900@sina.com）及会务备用邮箱 （radiation-djh@qq.com）；通讯地址“四川省绵阳市919信箱532分箱，邮编621900程英收”。收文截止日2011年8月20日。邮件标题请注明抗辐射电子学与电磁脉冲投稿。稿件投稿后重新修改的，请一定注明第几版。
论文格式要求

论文应包括：题目、作者、单位、通讯地址、邮编、摘要、关键词、正文与参考文献。请附作者（第一、二作者）简介，认真填写联系电话和Email地址等，便于联络。

文件名必须包括单位名称、文章标题、作者。如 中物院五所-抗中子效应研究-时寒冰.doc。

论文使用Word文档软件录入，A4幅面；版心尺寸为245×165；即：上、下、左边界均为25mm，右边界为20mm。

文章题目为小二黑体，下沉一行，居中；作者姓名为小四号仿宋体，居中；作者单位、通讯地址、邮编为一行，五号宋体，居中；“摘要”为小五号黑体，居左，其内容为小五号宋体，字数不超过300字；“关键词”为小五号黑体，居左，其内容为小五号宋体，各关键词之间用逗号分开；“参考文献”为五号黑体，居左，其内容为五号宋体，格式为：序号、作者、文献名、出处、时间（年）。 

正文为五号宋体，标准字间距，单倍行距。引言部分不加标题；一级标题为小四号黑体，上、下各空一行，用阿拉伯数字表示，如：1，2，3，((；二级标题为五号黑体，上、下各空0.5行，前面冠以一级标题的序号，用阿拉伯数字表示，如：1.1，1.2；2.1，2.2；3.1，3.2，((；图、表中字均为小五号宋体。版面应紧凑，插图尽可能小，图中的文字为小五号或六号。

如果文件较大，可以用.rar格式压缩。

                           抗辐射电子学与电磁脉冲专业委员会

                              模拟集成电路重点实验室

                       （专委会挂靠单位：中国工程物理研究院电子工程研究所（代章））

                                             2011年8月20日
